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	摘要(中)	本論文的主要研究方向，在元件製程方面，利用氧氣對氮化鎵(GaN)/氮化銦鎵(InGaN)多層量子井發光二極體的P型透明傳導層金屬(Ni/Au)作加熱處理，使Ni與氧氣在高溫熱處理的反應下形成NiO，而呈現幾乎透明的狀態，有助於光的穿透，使得波段在450~470nm藍光範圍內的穿透率能由熱處理前的40%提升至70%。在元件特性分析方面，利用溫度調變的光學(EL)和電性(I-V)量測方式來觀察隨不同溫度變化的載子復合發光情形和直流特性，並建立一組速率方程式來解釋載子的復合過程機制，並由實驗的數據推算出鎂在氮化鎵材料中的活化能約為126meV，以及在溫度超過200K的同時，由於此時載子復合受到熱擾動及部份P型訊號的影響，則在活化能的推算上會較一般本體InXGa1-XN多層量子井的結構來得較高，約為136meV。另外，由於GaN與InN材料彼此間的固態不互溶間隙相當大，導致In在GaN中的溶解度有所限制，當In含量超過20%附近時，會導致多相混合物的產生，因此，利用低電流的注入方式，由電激發光光譜來觀察在不同溫度狀態及不同電流注入的情形下，由於In-rich所造成之侷限能態的載子復合能量藍位移的情形會隨不同的量測條件而有所變化。
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